
 
 
 

 

 
 
 

 

 
TPCFE試験結果  

Report Prepared by 

氏名  水谷  圭吾  
所属 京都大学原子核ハドロン研究室  

ver 0. 

2012年 12月 21日金曜日  



 

2 

TPCFE試験結果  2 

1. テストボード回路図 2 

1.1. テストボード回路図 2 

2. 試験結果 2 

2.1. 仕様 2 
2.2. 仕様の補足 2 

11. 更新履歴 2 

12. Bibliography 2 



HEADER Page 1 

2012年 12月 21日金曜日 centre right 1 

TPCFE試験結果  

1. テストボード回路図 
 

1. テストボード回路図  
 

回路図は次ページの通り。テストボードは同じものを 2 枚作成し、作成後に片
方の Vpre 調整用可変抵抗を 20K（元は 10K）に変更したので、以後そちらを
20K ver.もう片方を 10K ver.と呼ぶ。 

 

測定時には Vpre以外のパラメータはシミュレーション時に使ったものに固定し
た。 

測定したのは、 

・�2枚全 16chのゲイン（各チャンネル毎に 4点測定した。） 

・�全 16chの Vpre=500mV時の offset 

・�全 16chのノイズレベル 

・�2枚のテストボードの消費電力 

・�10K ver. ch1のゲインとリニアリティ（40点測定した。） 

・�10K ver. ch1 の温度依存性を 20,40,60℃で測定。オフセットとゲインとリニ
アリティを測った（各温度で 23点測定した。） 
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2. 試験結果 

1. 全 chのゲインと offset 
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2. ノイズレベル（ENC）  
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3. 10K ver. ch1のゲインとリニアリティ 
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gain: 0.9924 V/pC 

INL=1.6% 

4 温度依存性  
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温度を変えても、消費電流とノイズレベルも変わらず、offsetが 10mV 程度変動しただ
け。 
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5. 更新履歴 
ver0 : 2012.12.21初版製作
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